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Die Erfindung bezieht sich aud ein elekirisch
stevrerbares Schaltelement aus Halbleitermaterial.
Es ist das Ziel der Erfindung, mit Hilfe eines der-
artigen Schaltelementes in einer neuen Art und
Weise Verstirkungen durchzufithren, Schwingun-
gen zu erzeugen und 3hnliche Vorginge zu ver-
wirklichen.

Es sind bereits Versuche gemacht worden, feste
Gleichrichter, welche Selen, Kupfersuifid oder
andere Halbleitermaterialien benutzen, in Verstar-
ker zu verwandeln unter Zithilfenahme des Kunst-
griffs, eine gitterdhnliche Elektrode in eimer
dielektrischen Schicht einzubetten, welche zwischen
der Kathode und der Anode des Gleichrichters an-

geordnet ist. Man nimmt an, daB das Gitter da-
durch, daB es eine Feldwirkung an der Oberfliche
der Kathode ausiibt, deren Emission beeinfluBt und
auf diese Weise den Kathoden-Anoden-Strom
dndert. Es ist dazu notwendig, ein Gitter in eine
Schicht einzubetten, welche so dick ist, dad sie das
Gitter von den anderen Elektroden isoliert, und
trotzdem so diinn ist, da8 siec Stromfluf zwischen
1hnen gestattet.

- Es wurde auch bereits vorgeschlagen, cinen
Strom von einem Ende zum amderen Ende eines
Streifens aus isotropem Halbleitermaterial flieflen
za lassen und durch das Awxlegen eines starken
transversalen elektrostatischen Feldes den Wider-
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Die vorliegende Erfindung hezieht sich auf Mittel
und Verfahren zur Ubertragung und Steuerung
clektrischer Signale, insbesondere auf Schaltungs-
elemente, die die Halbleitermaterialien verwenden,
und auf Systeme, die solche Elemente enthalten.

Unter Steuerung und Ubertragung werden ins-
besondere verstanden Verstirkung, Erzeugung,
Modulation, Kreuzmodulation oder Umwandtung.

Die Ubertragung und Steuerung elektrischer
Signale wird durch Anderung oder Regulierung der
Lciteigenschaften eines HalbleiterkGrpers bewirkt.
Ge :auer gesagt wird soiche Ubertragung und Steue-
rung bewirkt durch die Beeinflussung der Eigen-
schaften, z. B. der Impedanz einer Schicht oder
Sperrschicht zwischen zwei Teilen eines Halb-
leiterkdrpers, in solcher Weise, daB vorzugsweise

der Stromflull zwischen den beiden Teilen gedndert
wird.

Die Steuerung des Stromflusses geschieht durch
einen Halbleiterkérper mittels Ladungstrigern, die
ein entgegengesetztes Vorzeichen haben, wie es die
den Strom durch den Kdrper beférdernden Triager
besitzen. .

Ein wesentliches Merkmal der Erfindung besteht
darin, daB der Halbleiterkdrper aufeinander-
folgende Zonen von Material entgegengesetzten
Leitfahigkeitstyps aufweist, wobei jede Zone von
den anderen durch eine elektrische Sperrschicht
getrennt ist und daB die Spannungen an efektrische
Anschliisse fiir jede Zone an relativ weit vom Sperr-
schichtbereich liegenden Punkten und an einen
AnschluB  an dem Sperrschichtbereich angelegt




